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El invento se refiere a un dispositivo de visualiza;
cibn de imagen gue comprende un tubo de visualizaeidn de
imagen, un circuito de deflexién de campo para generar —-
una corriete de deflexién que tiene un intervalo de explo
racién y ua intervalo de retroceso a través de una bobiia
de.defléxi6h de campo para la desviacibn vertical de un
o més haces de electrones generados en el tubo de imagen,
¥ un generador de impulsos para generar una sefial para.gg
iriﬁir el haz o haces de electrones al menos en el perib—
do de retroceso de campo.

En tal dispositivo de visvalizacién de imagen, por -
ejemplo un receptor de televisidn, se aplica unz sefial en
forma de impulsos generada por el genefador de impulsos,
bien directamente a un electrodo del tubo de visualizgmm—
cibén de imagen, o bien se suma a la sefial de video. R8:o
hace gue el haz o haces de electrones sean suprimidos en
el perfodo de retroceso de campo en cuyo perfodo la panta
lla de imagen del tubo no estd, por consiguiente, encendi
da, de modo que las lineas que se producen en este periu-
do no son visibles., El periodo de retroceso de la corrien
te de deflexidén de campo, es decir el perfodo en el cual
la corriente de deflexidn varfa rdpidamente desde su va—-
lor méximo en unza direccién hasta su valor méximo en la -
otra direccidén, depende, sin embargo, del valor de induc-
tancia de la bobina de delfexidén, y en consecuencia, de =
las tolerancias de la misme y de la tensién aplicada a --
través de la bobina de deflexién y consiguientemente de ~
cualguier fluctuacibn en estos pardmetros. EL perfodo de
retroceso no es por tanto conocido con precisién. ILa ma-

yoria de las veces el ancho de impulso de la sefial de su-




10

15

20

25

30

10029

Hopn o 2

_presién estd escogido de modo que tengé una duracidn tan
grande que sea aun corto el perfodo de retroceso més lar-
go previsible. ILa consecuencia de ello es que no solamgg .
te son invisibles las lineas cue se producen inmediatamen
te después del impulso de sincronismo de campo, como Se -
desea, sino también la informacién ¥til al comienzo y/o -
al finel del perfodo de exploracién, de modo que puede =-
perderse en la parite méds baje y en la parte més alta de -
la imagen., )
Un objeto del invento es asegurar que la duracién de
impulsos de la’ sefial de supresién pueda no ser innecesaria
mente larga de modo que se pierda la minima informacién -
Uil posible, mientras que'esta duracién no pueda ser tan
corta que la pantalla de imagen brille antes que haya fi-
nalizado el perfodo de retroceso y como resultado de 1lc -
cual serian visibles lfneas brillantes oscuras, posible—-
mente con una modulacidén de brillo. Para este fin, el ==
dispoéitivo de visualizacibn de imagen de acuerdo con ol
invento estéd caracterizado porque el generador de impul—-
sos comprende un circuito puerta que tiene una funcién won
Y que iiene medio§ para recibir dos sefiales de entrada, o
saber una primera sefial de entrada derivada del circuito
de delfexién de campo y una segunda sefial derivada de la
bobina de deflexidén de campo, produciendo el circuito =
puerta la sefial de supresidén para el haz o haces de elec-

trones.
Debido a la medida adoptada de acuerdo con el inven-

to, puede escogerse un impulso relativamente corto sin te

ner en cuenta las dispersiones en la duracién del perfodo

de retroceso. Como se pondréd de manifiesto en el curso =
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|_adicional de esta descripeibn, el invento tiene también -

la vertaja de que el tubo de visualizacién de imagen estd
protegido contia dafios que podrian originarse debido a una
perturbacidn del circuito de deflexién de campo.

Se explicard adicionalmente el invento, & modo de l—
e jemplo ‘no limitativo, con referencia a la figura que s
acompafia, que representa una seccién de un receptor de te
lev1516n, cuya porcién de frecuencia de campo estd repre-
sentada en parte en la forma de un diagrama de bloques y
en parte en forma dgtallada.

Un terminal 2 de entrada de un circuito 1 de sincro-
nismo de campo es alimentado con impulsos de sincronismo
de campo que proceden de un separador de sineronismo (no
representado). El circuito 1 sincroniza un oscilador 3.
Su frecuencia es la frecuencia de campo, es decir 50 o GO
Hz. ILa seflal del oscilador 3 es convertida por medio de
un generador 4 de diente de sierra en una sefial en diente
de sierra que se aplica a un circuito 5 de linealidad. -
En este circuito se da a la sefial de frecuencia de frams
la forma de "S" reguerida, después de lo cual es amplifi-
cada‘por un preamplificador 6 y después por un amplifico-
dor de salida del cual golamente estdn representados en -
la figura dos transistores 7 y 7’ de potencia. Estd co~-
nectada una bobina 9 de deflexién de campo a un terminal
8 de salida del amplificador de saiida, por ejemplo al ==
colector del transistor T7°, estando conectado dicho colec
tor al emisor del transistor 7. ILa bobina 9 estd dispues
ta sobre el cuello de un tubo de imagen (no representado)
para la desviacidnwertical del haz o haces de electrones

generados en el tubo de imagen y estd dispuesta en serie
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- con un condensador 10 de bloqueo de corriente continua y
una resistencia 11 de realimentacién negativa. EL punﬂo
de unién del condensador 10 y la resistencia 1l estd co--
nectado a un terminal 12 de entrada del preamplificador 6
vara realimentar negativamente la tensibn presente entre
bornas de la resistencia 1l. -Los restantes circuitos del -
receptor son de tipo conocido. También el circuito de =-
sincronismo y deflexién descrito es de tipo conocido y es
14 integrado en su mayor parte en un cuerpo semiconductor.
La figura representa también un generador de impule—-
808 que generé una sefial de supresién de cuadro y que es-
t4 integrado en el mismo cuerpo semiconductor. Estd dis~
puesta una registencia i4 entre la base de un transistor
13, en configuracién de seguidor de emisor del tipo npn, ¥y
el terminal positivo de una fuente Vb de alimentacibn. 7y
estd dispuesta una resistencia 15 entre la base y el ter-

minal negativo de la fuente V Este terminal negativo -

estd conectado a masa., De esge modo la tensidn en el emi
gor del transistor 13 se ajusta a un valor V durante el =
funcionamiento. }

El generador de impulsos comprende un amplificador -
diferencial que tiene dos transistores 16 y 17 del tipo -
npn cuyos emisores estdn interconectados y conectados a -
una resistencia 18 de colector de un transistor 19 npn -
adicional, El emisor del transistor 19 estd conectado a
masga. La base del transistor 16 estd conectada, a través
de una resistencia, al emisor del transistor 13, mientras
que el colector del transistor 16 estd conectado al coleg
tor y & la base de un transistor 20 pnp cuyo emisor, del

mismo modo que el colector del transistor 17 estd conecta
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[ 4o al terminal positivo de la fuemte V,.- La base de um -

"sistor 22 del tipo pnp estd conectada también al colector

Hojn s 5

transistor 21 del tipo pup y también la base de un tran--

del transistor 16, mientrag‘que los emisores de los tranm
sistores 21 y 22 estdn conectados al terminal positivo de
la fuente V,,» El colector del transistor 21 estd conecta
do a la base del transistor 16. EL colector del transis-
tor 22 estéd conectado, a través de dos resistencias 23 y
24, a masa, estando conectado el punto de unién de estas
resistencias a la base del transistor 19.

La sefial en diente de sierra procedente del generag~-
dor 4 es zplicada, a través de una resistencia 25 y un --
transistor 26 en configuracién de seguidor de emisor, & la
base del transistor 17. EL terminal 8 estd conectado, a
través de wna resistencia 27 separadora, a la base de ua
transistor 28 pnp cuyo emisor estd conectado a masa g =-—-
través de una resistencia 29, mientras que el colector es
t4 conectado a la base de un transistor 19 a través de —-
una resistencia 30. El emisor del transistor 28 estd co-
nectado también al emisor de un transistor 31 npn cuyo co
lector estd conectado al terminal positivo de la fuente -
Vb, mientras gue la base estd conectada al emisor y al co
lector de un transistor 32 npn y a una resistencia 33. -
La base del transistor 32 estd conectada a masa. E} otro
terminal de la resistencia 33 estd conectado al terminal
positivo de la fuente V#. .

Durante el funcionamiento estd presente en la base -
del transistor 17 una tensién en diente de sierra de la -

frecuencia de campo, como se representa en la figura. Se

supone que el flanco de bajada del diente de sierra es ~-
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- muchas veces més empinado que el flanco de subida. En un

intervalo de tiempo al comienzo del perfodo en el cual se

produce el flauco de subida la tensién en la base del tran.

sistor 17 es inferior a la tensibén V que prevalece en e
emisor del trans1stor 13« B8i fluyese una corriente a ti
vés de la re81stenc1a 18 en este intervalo, ‘esta corrleﬁn
te fluirfa también a través del emisor del transistor 16
mientras estd en estado de corte el transistor 17,

/ " Los trensistores 20 y 21 y los transistores 20 y 22
%orman los denominados "espejos de corriente", estando -
las corrientgé de célector de los transistores 20, 21 y =
22 en una relacién mutua sustancislmente fija. Debido a
que la corriente de colector del iransistor 21 es muchas
veces superior a la corriente de base del fransistor 16,
que fluirfa en ausencia del transistor 21, el tramsistor
16 estard en definitiva en estado de conduceibn “tan pron
to como la tensibén en la base del transistor 17 se haya -
hecho inferior a la tensién V. Como resultado de esto, -
la tensién en el colector del transistor 16 disminuye muy
répigamente mientras gque la corriente de colector del = w
transistor 22 aumenta rédpidamente. Esto estd representa-
do en la figura. Este aumento es transferido a la base -
del transistor 19 a través de la resistencia 23.

" Esta base estd alimentada también con informacifn de
r;vada.dd.ampllflcador Ty 77 de salida de campo. La va--
riacién de la tensibén en el terminal 8 en funcién del tleJ
po estéd representada en la figura. Esta variacidn es, —~-
mds o menos, en forma de diente de sierra durante el pee=~
riodo de oxploracién y en forma de impulso durante el pe=-

riodo de retroceso. Como es sabido, la duracién del pe—-
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—riodo de retroceso depende del valor de inductancia de la
bobiné 9 y consiguientemente de sus tolerancias y del va-~
lor de la tensibn que prevalece entre sus extremos duran-
te el perfodo de retroceso, y en consecuencia de las flie
tuaciones de estos pardmetros. En particular, el perioIo
de retroceso es mis largo para una tensién mis baja. Es-
ta %ensibn puede haber sido derivada de una tensibn de =~
alimentacién y puede también ser generada de modo conoci-
éo ﬁor un generador de impulsos de retroceso. i
; El transistor 32 funciona con la resistencia 33 como
un diodo Zener de modo que la tensidn en la base del tran
sistor 31, justamente igual que la ten§i6n Vz en el emi-—-
sor del transistor 28, es sustancialmente constante., &1
transistor 28 estd solamente en estado de conduccibn du--
rante el perfodo de retroceso coﬁ la condicién de que la
tensidn VvV, no sea superior al valor que toma la tensién -
en el terminal 8 al final del perfodo de retroceso. ILa -
corriente de colector del +transistor 28 fluye en forma de
impulso, como se representa. Este impulso de corriente ..
~tiene aproximadamente la misma duracién de impulso gue el
perfodo de retroceso.

Los flancos anteriores de las dos sefiales en forma -
de impulso, a saber la sefial derivada por el nivel V del
diente de sierra y el impulso de cqrriente de retroceso a
través del colector del transistor 28 producido en este -

" ¢ircuito, coinciden sustancialmente. ELl circuito ha sido
dimensionado de modo que el transistor 19 es mantenido en
el estado de saturacién, despuds de producirse estos flan '
cos, al menos por una de las corrientes que se originan -

en las resistencias 23 y 30. Consiguientemente, la ten--
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-8idn en el colector del transistor 19 es sustancialmente
la tensién de masa. Si la duracién del impulso de retrk-
ceso es superior al perfodo de tiempo en el cual la ten—-
5ién en diente de sierra en la base del transistor 17 es
inferior a la tensién V, el transistor 19 permanece en eg
tado de conduccidn despuds dei instante tl en el cual la
tensibén en diente de sierra supera al valor V, o seas had=
ta el instante final del perfodo de retroceso., Sin embar
g0, el transistor 16 y, consiguientemente, también los --
transistores 20, 21 y 22 estén en estado de corte entre -
dichos instantés, mientras que estd en estado de conduc--
cifn el transistor 17, En el instante finel del periodo
de retroceso el transistor 19 estd en estado de cortec. =
Bate estado se mantiene hasta el siguiente flanco anterior
de las dos sefiales en forma de impulso consideradas,

En el caso en que la duracibén del impulso de retroce
80 sea mis corta que el perfodo de tiempo en el cual la -
tensidén en diente de sierra en la base del transistor 17
es inferior a la tensidén V, el transistor 19 permanece er
eatado de conduccifn, incluso después del final del perio
do de retroceso, siempre que la corriente de bhase del nisg
mo, cuye corriente procede entonces exclusivamente de la
resistencia 23, sea suficientemente grande pars mantener
el estado de saturacién. ILos transistores 16, 19, 20, 21
y 22 conducen, mientras que el transistor 17 estd en esta
do de corte. En el instante tl, en el cual la tensién de
base del transistor 17 alcanza el wvalor V, el transistor
16 entra en estado de corte y consiguientemente también -
los trensistores 20, 21 y 22, No es entonces aplicada nin

guna sefial de control al transistor 19, el cual estd tam=
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1 ~bién en estado de corte.: Esta situacidn estd represenﬂa-
| da en la figura. ‘

| Se deduce de lo precedente que la tensibn en el co--
lector del transistor 19 tiene aproximadamente la tensién
5 de masa en el perfodo de tiempo en el cual se produce la
sefial de mayor duracidén de las dos sefiales en forma de -~
impulso, mientras que esta tensidén es positiva con respegc
to a masa en la porcidn restante del perf{odo. Ia duracién
de una de estas sefiales, es decir la seflal derivada del ~
10 diente de sierra en la base del transistor 17, estd deter
minada por la eleccidén del valor de la tensién V con rela
cibén a la tensibn en diente de sierra, y consiguientemen-
te por la eleccibn de las resistencias 14 y 15 mientras =
que no se puede controlar la duracién de la otra sefial, a
15 saber el impulso de retroceso. La duracibn de la sersl -
primeramente mencionada es constante efectivamente, pues-
to que la relacibn de la tensifn V a la amplitud de la sg

flal en diente de sierra es constante, también cuando varia
la tensién Yb'
20 En lo expuesto anteriormente se ha supuesto que los
flancos anteriores de las dos sefiales coinciden, de modo
que los transistores 16 y 19 entran simulténeamente en es
tado de conduccibn.. En la prdctica esto no es, sin embar
g0, absolutamente de este modo. EL impulso de retroceso
25 se deriva ciertamente de la misma sefial en diente de sie-
rra aplicada al transiséor 26 pero pueden originarse reg=-
tardos en los pasos 5, 6y T, 7"debido a tiempog largos
de- conmutacibn é conduccidn y corte de los semiconductom=
res y tiempos de subida largos, por ejemplo de amplifica-

30 dores., De este modo, como normam, el flanco anterior del

10029
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Limpulso de retroceso se producird muy poco después del flan
co anterior de la sefial en diente de sierra. Por esta razén
el colector del transistor 19 estd conectado, a través de -
una resistencia 34, a la base de un transistor 35 npn del -
cual estd conectada una resistencia 36 de colector al termi
nallpositivo'de la fuente Vb‘ Antes de producirse el flahco
anterior del impulso de retroceso el transistor 19 estd en
estado de corte mientras gue el transistor 35 estd en eg%a—
qg de conduccidn. Su corriente de base fluye a través def1a§
resistencias 18 y 34. Si la tensién en diente de sierra en
la base del transistor 17 supera a la tensién V, el transig
tor 17 conduce, mientras que el transistor 16 queda en.esta
do de corte. En el instante en que se ﬁroduce el flanco pos
terior de la tensidn en diente de sierra, el transistor 16 T
es obligado a entrar rédpidamente en el estado de conduccidén
lo cual significa gue también conducen los transistores 20,
21 y 22 y que la corriente de colector del transistor 22 ex
cita al transistor 19 al estado de saturacién. Su tensibu -
de colector se hace sustancialmente nula de modo que el %rap
sisfor 35 gueda en estado de corte., La aparicibn del fianco
anterior del impulso de retroceso no provoca ningdn cambic
en la situacibén asf obtenida.

En el instante en que se produce el dltimo flanco postie
rior de las dos sefiales congideradas entra en estado de cor

te el transistor 19, como se ha explicado anteriormente, de

modo gque conduce el transistor 35, En su colector existe unI
tensibén en forma de impulso que tiene un flanco anterior qu
coincide sustancialmente con el flanco descendente de la se

coincide sustancialmente con el de la sefial de mayor duraci

I
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—La tensidn en forma de impulso obtenida estd disponible a
travéé de un seguidor 37 de emisor y una resistencia 38 -
de emisor del mismo en un terminal 39 de salida del cuer-
po semiconductor. Esta sefial puede aplicarse directameTP
te, posiblemente después de haber sido amplificada, a
eleﬁtrodo adecuado del tubo de imagen para 1a supresién -
de la frecuenciz de campo del haz o haces de electrones -
generados en el mismo. Para el mismo fin es también posi
éle; en primer lugar, sumar esta sefial a la sefial de video
én un lugar adecuvado en el receptor. Si el periodo de re
troceso es supérior al correspondiente a la sefial determi
nada por la tensién V, la pantalla de imagen no se ilwni-
-na durante este perfodo de tiempo, de ﬁodo gue no son vi-
sibles las lineas Que se producen en.esta situacién, las
cuales pueden estar moduladas en brillo debido & una in--
formacibén transmitida entonces. 8i, por'el contrario, el
perfiodo de retroceso es mds corto que el indicado por la
sefal determinada por la tensibn V, la pantalla se ilumi
na pero no hasta después de un cierto tiempo después del

comienzo del perfodo de exploracidn, de modo que se pier—

lla. Es obvio que la tensifn V se ajustard a un valor tal
que este nimero de lineas sea lo mds bajo posible. ILa ven
téja conseguida es que no es necesario tener en cuenta las
dispersiones en la duracién del periodo de retroceso, es
decir por ejemplo 1,2 & 1,4 ms para un perfodo de cempo -
de 20 ms.

Existe aun otra ventaja: si se produce una perturba-
cibn tal que la tensién en el terminal 8 se hace nula, el

tubo de imagen estd protegido contra cualquier averia re-

de un nimero de lfneas en la parte superior de la panta-- |
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-sultante. Se produce tal perturbacién si se averia el F—
transistor 77 de tal modo gue su camino colector-emisor ~
forme un cortocircuito y/o si se interrumpe el transistor
T Alternativamente, puede ocurrir que el control del am
plificador de salida se efectie de tal modo que se anule
la tensibén en el terminal 8. Sin la medida de acuerdo --
con el invento solamente aparece sobre la pantalla de ima
gen una lfnea horizontal de un brillo muy alto, lo cual -
puede daifiar la pantalla. Sin embargo, en el circuito de
la figura la consecuencia de tal perturbacién es que el -
transistor 28 permanece en estado de conduccidén durante -
el perfodo de tiempo en que es nula la tensidén en el ter—
minal 8, lo cual significa que también el transistor 19 -
vermenece en estado de conduccién durante el mismo perio-
do de tiempo, y en consecuencia que la tensidn en el +%ev-
minal 39 se mantiene en un nivel alto, De este modo, la
sefial de supresién es de la misma duracién qus la pertur—
bacibn y la pantalla de imagen no se enciende,

" En el receptor descrito el impulso de retroceso se¢ -
produce simuiténeamente con el flanco posterior de la sao-
fial en diente de sierra generada por el generador 4, o un
corto perfodo de tiempo después del mismo, Puede conce--

birse, sin embargo, -que la sefial de control para el ampli
| ficador 7, 7° de salida y la sefial gn.diente de sierra pa-
re deducir la sefial de supresifn se generen de forma dife
rente, a saber de tal modo que el flanco anterior del im=
pulso de retroceso se produzca antes del flanco descenden
te de la sefial en diente de sierra. Serd obvio que en es
te caso el circuito descrito responderd a dicho flanco an

terior. El flanco anterior de la sefial de supresibn gene
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- rada coincide consiguientemente con el flanco anterior --
gue aﬁarece primero, mientras gue su flanco posterior coin
cide con el flanco posterior gue se produce el ¥ltimo. Se
deduce de esto gue el circuito descrito tiene una funcign
1légica "0" y puede ser sustituido consiguientemente por|-

otro circuito que tenga la misma funcién.
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencién propia y nueva, que Se pre—~
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente
de Invencién en Espafia, por VEINTE afios, son los Que se -
recogen en las reivindicaciones siguientes:

1l2,~ Un dispositivo de visualizacién de imagen que -
comprende un tubo de viéualizacidn de imagen, un circuito
de deflexién de campo para generar uns corriente de”deflg
xién que tiene un perfodo de exploracién y un perfodo de
retroceso a través de una bobina de deflexidn de campo pa
ra la desviacién vertical de uno o més haces de electro—-
nes generados en el tubo de imagen, y un generador de im~
pulsos para generar una sefial para suprimir el haz o0 ha--
ces de electrones al menos en el perfodo de retroceso 3Je
campo, caracterizado porgue el generador de impulsos com~
prende un circuito puerta que tiene una funcidén légica ==
"O" ¥y que tiene medios para recibir dos sefisles de entra-
da, a saber una primera sefial derivada del circuito de de
flexién de campo y una seguna sefial deriveda de la bobina
de deflexién de campo, produciendo el circuito puerta la
gefial de supresidn para el haz o haces de electrones.

28,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivindicacién
12, caracterizado por un primer transistor, cuya corrien~

te de control es la primera y la segunda sefial, respécti—
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trel estd conectade a un electrode de salida de un primer
transistor y estd dispueste de tal modo que el segundo tran-
sistor estd en el estado de corte cuando el primer transistqr
estd en el estado de conduccién y conduce en ausencia de unJ
sefial de control para el primer transistor, siendo la seﬁai
de salida del segundo transistor la seflal de supresidn.
32,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivin-
dicacién 28, caracterizado por un tercer transistor y un cuax
to transistor cuyos emisores intexrconectados estin conectados
a una resistencia de colector del primer transistor, estando
conectado el colector del tercer transistor a la base de un
quinto transistor cuya corriente de colector es la primera

sefial,

42 ,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivin-

IS

dicacién-32, caracterizado porque la base del tercer transi§
tor estd conectada a una tensidén continua mientras que la
base del cuartn transistor estd alimentada con una tensién
en diente de sierra,

2,= “UN DISPOSITIVO DE VISUALTZACION DE IMA-

Tal y como se ha descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompaiflan y pa~-

ra los fines que se han especificado,
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a mdquina por una sola cara,

MaDRTD, 26. AR 1879

Hoja nam. 16

Esta Memoria consta de dieciseis hojas escrita
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